
 

5. Modelul Early: 
 
Condiţii:  semnale variabile mici; 
  regim staţionar. 

a) circuitul de intrare 
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Se diferenţiază în jurul unui PSF, ( )CECE IIUUM ,,,  
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Se desenează sub forma unui circuit electric: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaţii: 
 - :   rezistenţa naturală a emitorului: enr
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  Rezultă: 
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 - K :    coeficientul de modulaţie a grosimii bazei: 
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(reprezintă influenţa ieşirii asupra intrării prin intermediul grosimii efective 
a bazei – reacţia internă în tranzistor). 
Valori tipice pentru K:   53 1010 ÷ . 

b) circuitul de ieşire 
Relaţia: 
 )(),( 0000 CcECEcEC uiiuiiii +=+= αα  
Se diferenţiază: 
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Se poate scrie sub forma: 
 CcnEC ugii Δ−Δ=Δ α  
Se desenează sub forma unui circuit electric: 
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Observaţii: 
 - α     factor de amplificare în curent în conexiunea BC  
 -    conductanţa naturală a emitorului – dependenţa de PSF: cng
Se obţin valori mici pentru conductanţa naturală a emitorului - 

S76 1010 −− −  - ceea ce conferă TBIP caracterul de generator de curent şi în 
regim dinamic. 
 Pentru semnale rapid variabile, intervin elementele capacitive: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se adaugă şi rezistenţa distribuită a bazei, 'bbx rr = : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru circuitul Early elementele de circuit depind şi de frecvenţă, ceea face 
dificilă utilizarea lui. 
 
Capacităţile tranzistorului  
 
 La joncţiunea emitor-bază – polarizată direct – capacitatea de difuzie 
este mai importantă decât capacitatea de barieră; la joncţiunea colector bază 
– polarizată direct – contează ambele componente, mai importantă fiind, 
totuşi, capacitatea de barieră.  
 bcdccbedee CCCCCC +=+=  
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